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这些来就能否配合还存在暗怀疑.

此装置位于900英尺的山顶， 这样可以威少大气子忧. 这儿大致是令后羡国签革实践觉

自世射器最有希望的活动地固.

挥自 Electl'oni cs Vol. 36 , M33 , P . 16( 1963) 

美国程节翠 唐武、 比冠群棋

林肯实峻室主正实InSb... 革尤放射器

R. 康斋利

匾蝠黯塞棚里囊克筝'画渭凰 林肯实醺室已程报道了两磁摒 F操作的嗣化倒置激光且是射

作用.

上星期五，五位靡省理工学院的科学罩在一个技术杂志上道路了这一新发展，简恒的旺

实了本报上周的报迦.
林肯实践窒把InSb器件~IJλ磁场平行于电梳的磁光撒射器， 叫这种器件把二极管缸拌幅射

泯任由以前m沮过酣化姻的3.1微米延长到5 . 2微米。

这种新型二极管光激射器的报道恰在第一个半导体光撒射器出现后之一年。一年前 ， 通

用电气公司 、 国际商业机械公司租林肯实瞌宝几乎同时发出发现醉化嫁二极管光撒射器的消

且.

躏省理工学院实雌窒院 改变磁辑或二极管电疏， 可将这种沛蚓到液氮温度的新型二极

管用于各种始冲工作方式.

林肯实耻室小姐的一个成员拒招董事前连精波操作，*，昆为这种遥略有碎于以后杂志发量

其他报告， 这就暗示萄建辙被工作也已但获得到了.

阴值础上光激射器使宦的观察圭到林肯实黯室单色仪捂辨2尔顿的限制， 但实磁室段，上

阪36践相当于能量在度2>< 10 -" 电于伏，还副其他二极管圭激光发射器所报道的相当.

虽然入恫院辜被型工作 a用改变磁塌或电梳的方法很盟军易得到" ，但是在 InSb 二极管

般茸的放提情况下，且在一放型光擞射器的可能性更大.

用捧前单品帘j得的InSb二极臂的典型大小为400 κ 80 x 80 1!1米" 反射面阳的距离为 400

微米.
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林肯实瞰窒段，再电ð1f正变而生的怪磁楞，在24千高斯附近且l前， 能增加自发辐射.

但是磁辑平行于电梳~I)无此限制.

况运国到

磁塌!iß应先受激发射， 低于2 0K操作时，

阔匾电梳密度随磁塌崎加而戚，)、.在2 7千

高新处同时观察到两条受激发射窟，但当

磁榻增加时， 极高能量的曲钱便消失.

嚣自 Electronic News,NI402 

P. 11. (1 963) . 
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气体尤农射器
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一个脉坤的氯气光激射器，已在军回下直接产生了紫外相干光.在紫外区已同时观察到

丁一姐20果的理撞.而被跑出的已有3 0 ~在. 它例分布在从3000埃到1 000换的紫件光蹭区中.

在337 1接处观察到了-条最强的艘，在31 00摸处观察到了最强的可见位.相信输出幅射是由

于氮的三重态植于数反"而产生的，而后制1)是在第二正接族中，由CL到 B;g产生的. 眩射
柬有-毡强度的角宽度 ， 这是在离开光酷射器共焦酶的100要尺处测量的.

等离子体是用时l因为E徽秒的100- 1 5 0千伏的脉冲辈激发的.相干光的脉冲宽度小于20

毫徽OYo 如果不管时阳I短的脉冲，那4光激射器的光斑是很亮的. 对于共j(\ I! 布 旦-到路

距的幢出光斑并不包含单篇报葡那样的有敛放型桔构， 这一特征是因为几种跃迂航态同时竞

争的秸呆.

10Ji数量极的幢幢幢出动草是所膏践的输出之和.冒章等离于体管有l8J在寸的放电*度，

使用浦阴援撒发.瑞丽涂银的虫石玻璃反射镜之陶的距离为 1 50厘米， 反射院的曲串伞径的
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